
RZECZPOSPOLITA 
POLSKA 

 

 
Rzeczypospolitej Polskiej 

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217714 

385472 
 
 
 

20.06.2008 
 

(13)  B1 
(51) Int.Cl. 
G05F 1/24 (2006.01) 
H02M 3/335 (2006.01) 

(54) Wielorezonansowy zasilacz z integralnym ogranicznikiem dobroci 

 

21.12.2009 BUP 26/09 
 
 

 

29.08.2014 WUP 08/14 

(73) Uprawniony z patentu: 

-HUTNICZA  

 
FIDELTRONIK POLAND  

 
Sucha Beskidzka, PL 
 
 

 

 
 

 

 
(74)  

 

  

 

  

P
L

  2
17

71
4 

 B
1 

 

 



 PL 217 714 B1 

  

2

Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest wielorezonansowy zasilacz z integralnym ogranicznikiem dobroci 

 
Od 

wysokiej spraw
 

o-

o-
d-

czas procesu komutacji. 
Z u patentowego nr US 2006/0227577 znany jest konwerter rezonansowy 

n-

f e-

s-

 o-
450V 25-30%. Przed-

l-
nego poboru e-

 
komutacyj-

 

n-
 o-

o-
o-
k-

Do 
o-

 
W odmianie drugiej wielorezonansowego zasilacza z integralnym ogranicznikiem dobroci do 

a-
e-
o-
z-
o-

 
Do 

 
W odmianie trzeciej wielorezonansowe w-

stanowi integra n-

regowy 
o-



PL 217 714 B1 3

Do 

 
W odmianie czwartej wielorezonansowego zasilacza z integralnym ogranicznikiem dobroci 

 
indukcyjnego elementu reaktancyjn e-

e-
menty reaktancyjne 

 
ojemno-

Do e-
 

 
fig. 1 i-

kiem dobroci, 
fig. 2 

obwodu rezonansowego OR TS, 
fig. 3 e-

gralnym ogranicznikiem dobroci, 
fig. 4 

obwodu rezonansowego OR TS. 
Wielorezonansowy n-

sowy OR OR 
TS, za-

o-
OR 

b-
o-

 
Oscylacje w OR podtrzymuje cykliczny proces komutacji 

OR o 

i-

OR, przy czym chwilowa 
 

Z OR k-
b-

OR 
 
o-

n
z-

rezonansowego przed samo-
DON (DO n-

sowego OR u-

O
 

wodu rezonansowego OR 
 

z-
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ogr

rezonansowym OR. ia, amplituda 
1, C1 y-

i-
matora TS. 

n-
OR unie-

mo TS. Kondensatory 

K3, K4 podczas procesu komutacji. 

o-
wymi K1, K2. Z uwagi na og

a-
pi  dodatko-

we-
ON1). 

W odmianie wielorezonansowego zasilacza przedstawionego na fig. 2 pierwszy indukcyjny 
element reaktancyjny L1 TS. Odmiana ta pre-

(>300 kHz). 
W odmianie wielorezonansowego zasilacza przedstawionego na fig. 3 

 
W odmianie wielorezonansowego zasilacza przedstawionego na fig. 4 

e-
go OR. OR zawiera pierwszy indukcyjny element reaktancyjny L1

TS. Odmiana ta predestynowana jest dla zasi-
 

a-

e-

 
 
 

 

1. Wielorezonansowy e-
n-

sowy, znamienny tym (OR) n-
cyjnych (L1) i (C1 (TS) poprzez 

(OR) 
d-
o-

wiednio (DON) lub (DO

K1), (K2) 
 

2. Wielorezonansowy 1, znamienny tym b-
wodu rezonansowego (OR) k-
tancyjnych (CB1), (CB2). 
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3. Wielorezonansowy 1, znamienny tym b-
wodu rezonansowego (OR) 

O

d-
nio elementy (C5) oraz (C6). 

4. Wielorezonansowy 1, znamienny tym
(L1 (TS), w-
nego obwodu rezonansowego (OR) 
reaktancyjnych (CB1), (CB2). 

5. Wielorezonansowy 1, znamienny tym
(L1 w-
nego obwodu rezonansowego (OR) 

O o-
j-

o-
wiednio elementy (C5) oraz (C6). 
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Rysunki 
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